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Nanchino Research Institute of Electronic Technology s

Felix Giinther
He Ying, Qu Bo
Guhai Yan

Il progetto per NRIET, Nanjing Institute of Elec-
tronic Technology, si situa nel distretto commer-
ciale del nuovo settore urbano di Nanchino Hexi.
In questa nuova parte di citta in rapida crescita a
sud est del centro della citta universitaria di Nan-
chino si pone di fronte al nuovo centro per espo-
sizioni ed € soggetto ad una rigido piano di quar-
tiere:

1l masterplan prescrive il disegno di un blocco ur-
bano con facciate allineate lungo le strade del-

I'altezza di cento metri. Su di un area pitt 0 meno Nanchino, Cina
quadrata come quella di NRIET a Nanchino Hexi Committente NRIET: Cina

'aspetto di un tale edificio appare per essere un Architetti CPP International Architects Ltd, Nanjing; Cina
Mario Campi, Felix Giinther; Svizzera

cubo di cento metri d’altezza. : ) 2
He Ying, Qu Bo,Guhai Yan; Cina

Nelle nostre intenzioni di progetto esso viene in-

i Specialisti Shenjun Fen, Qiande Jun; Cina
vece ripartito in torri di altezze differenti che per- Klaus Daniels; Monaco Germania
mettono viste sulla corte e verso gli altri edifici, Date concorso: 2006, 1° premio

assegnando piti trasparenza al disegno della citta.
Le connessioni fra le torri ai livelli superiori of-

frono una varieta di spazi interconnessi ai diversi
livelli che consentono un uso pitt intenso e diffe-
renziato del complesso, attribuendogli caratteri
architettonici diversificati. Olimpic Center
Il progetto esprime ed inscena con forza la carat-
teristica tecnologica e 'accezione fortemente mo-
dernistica delle attivita di NRIET lungo Passe ur-
bano nel settore di Nanchino Hexi.

L’ideazione formale dell’edificio consiste infatti

CBD Business Center

nella traduzione in costruito di temi fondamenta-
lidelle ricerche di Nr1ET sulle onde elettriche da un
lato. Dallaltro insiste sulla ripresa dell’ antichissi-
g [r’():dlll()l:le cinese dﬁll'z\ c.arta pl.egata., nel tenta- ol Bibon
tivo di esprimere I'unificazione di ogni elemento
costruttivo in un unico continuum spaziale.

Il programma comprende gli uffici della com-
pagnia, un centro per conferenze con spazi ela-
borati, e spazi per il commercio. Una grande
lobby a livello del piano strada alberga le attivita
pubbliche e le connette con gli attrattori dell’a-
rea urbana.

Questo edificio per NRIET si avvale di tutte le tec-
nologie capaci di mettere in atto il raggiungi-
mento dell'obiettivo di un edificio a carattere so-
stenibile.
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